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ПЛАВКОСТЬ СИСТЕМ Na2CO3 — К2СО3 — ВаТЮ3 
и ВаСО3 — ВаС12 — BaTiO3

(Представлено академиком Г. Г. Уразовым 30 XII1950)

За последние два года в иностранной литературе появилось 
несколько работ по получению и изучению свойств монокристаллов 
титаната бария (1-3).

Однако в этих работах указываются только составы смесей, из 
которых производилось выращивание кристаллов, и нет обоснования, 
почему избран тот или другой состав.

При выращивании в нашей лаборатории кристаллов титаната бария 
обнаружено, что указанные составы смесей не являются наилучшими.

Цель настоящего 
исследования —выя­
вить наиболее бла­
гоприятные условия 
для выращивания мо­
нокристаллов тита­
ната бария в одном 
случае из смеси ти­
таната бария с кар­
бонатами натрия и 
калия и в другом — 
из смеси титаната 
бария с карбонатом 
и хлоридом бария.

Метод исследова­
ния— визуально-по- 
литермический. Ис­
ходные вещества — 
химически чистые 
реактивы, предва­
рительно дважды 
перекристаллизова н- 
ные. Титанат бария 
приготовлен дву­
кратным спеканием 
при 1350° карбоната 
бария с двуокисью 

Рис. 1. Проекция системы Na2CO3 — К2СО3 — ВаТЮ3 на 
треугольник состава

титана.
Исследование проведено до 1200°.
Система Na2CO3 — К2СО3 — BaTiO3 (см. рис. 1) представляет часть 

сложной многокомпонентной системы — призмы Na, Ва, К || CO3,TiO3.
Установлено, что система NaaCO3 — К2СО3 — BaTiO3 является 

стабильным сечением этой призмы.
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Поверхность кристаллизации системы Na2CO3 — К2СО3 — ВаТЮ3
состоит из двух полей: поля 

Таблица 1

Поле кристаллизации
Размер полей 
крист, в % от 
общей пло­

щади

ВаС12 а-форма . .
ВаС12 p-форма . .
ВаСО3 а-форма . .
ВаСО3 p-форма . . 
ВаТЮз....................

1,481
1,101 

не опр.

кристаллизации твердых растворов 
карбонатов натрия и калия, занимаю­
щего всего лишь 1,27% площади си­
стемы, и поля титаната бария. В си­
стеме имеется одна нонвариантная 
минимальная точка, отвечающая 700°.

Поверхность ликвидуса тройной 
системы ВаСО3 — ВаС12 — ВаТіО3 (см. 
рис. 2) в температурном интервале до 
1200° характеризуется наличием пяти 
полей кристаллизации (см. табл. 1) 
и одной тройной эвтектической 
точки, отвечающей 11,25% ВаСО3, 
9,25% ВаТіО3, 79,50% ВаС12 и 811°.

Рис. 2. Проекция системы ВаС12 —ВаСО3— ВаТіО3 на треугольник состава
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